
































专利名称(译) 高分辨率像素架构

公开(公告)号 US20140312333A1 公开(公告)日 2014-10-23

申请号 US14/322995 申请日 2014-07-03

[标]申请(专利权)人(译) 伊格尼斯创新公司

申请(专利权)人(译) IGNIS创新INC.

当前申请(专利权)人(译) IGNIS创新INC.

[标]发明人 CHAJI GHOLAMREZA
GUPTA VASUDHA
NATHAN AROKIA

发明人 CHAJI, GHOLAMREZA`
GUPTA, VASUDHA
NATHAN, AROKIA

IPC分类号 H01L27/32

CPC分类号 H01L27/3262 H01L27/3218 G09G3/3233 G09G2300/0426 G09G2300/0439 H01L27/15 H01L27/3211 
H01L27/3213 H01L27/3216 H01L27/326 H01L33/00 H01L33/60 H01L51/50 H01L51/5271 H01L51/56

优先权 2686174 2009-12-01 CA

其他公开文献 US9059117

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

像素结构包括基本上透明的基板，形成在基板上的驱动晶体管，形成在
驱动晶体管的与基板相对的一侧上的有机发光器件，设置在发光器件和
驱动晶体管之间的反射层面向发光器件的反射表面。反射层形成偏离驱
动晶体管的开口，用于将发光器件发射的光传递到基板。至少一部分反
射层优选为凹形，以将来自发光装置的反射光引导回到发光装置上。
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